	Транзистор n-p-n КТ819В

	

	Наименование
	Транзистор n-p-n

	Марка
	КТ819В

	Область применения
	Не указана.

	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер, В (Макс. допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В)
	70

	Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А (Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А)
	10 (15)

	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт
	60

	Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора
	15

	Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц
	3

	Тип корпуса
	КТ-28

	Нормативно-технический документ
	Не указан


